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STEROWANE 2rR0ODLO PRADOWE

Przedmiotem wynalazku jest sterowane Zrddlo prgdowe stosowane w syntetyzatorach
czgstotliwoéci pracujacych w sprzgcie nadawczym i odbiorczym orsz w generatorach sygnato-
wych .,

Znane rozwigzania ukladéw #rédel pradowych stosowanych w syntetyzatorach czgsto-
tliwoéci charakteryzujq sie niezmienna wydajnoécig pradowa i eg ograniczone do fazowej
pPetli automatycznej regulacji czegstotliwoéci o niewlele zmieniajgcym sig wzmocnieniu. Tego
typu konstrukcje znalazla zastosowanie zaréwno w przypadku ukladéw zbudowanych 2z elementéw
dyskretnych oraz w postsci scelonej, jak w ukladzie typ MCY 74046. W przypadku znecznych,
wzglgdnych zmian wspélczynnike podzialu dzielnika pgetlowego lub zmien nachylenia charakte-
rystykl generatore przestrajanego napigciem, zaestosowanie 2rédel predowych o stalych wydaj-
nogciach powoduje uzyskanie sygnalu o czysteéci widmowej uzeleinionej od wytwarzanej czgste-

tliwodci.,
Sterowane 2rdédlo prgdowe wedlug wynalazku ma na wyjéciu dws tranzystory drugi i trzect

potaczone bezposdrednio kolektorami stanowiscymi wyjécle ukladu i ktére w emiterach majs po
dwis réwnolegle galezie z szeregowo potaczonymi kluczami analogowymi pierwszys,drugim trze-
cim 1 czwsrtym i rezystorami pigtym, széstym, dziewigtym i dziesigtym. Klucze anslogowe sa
dotgczone do emiteréw, przy czym kazdy od innego tranzystora, 8g sprzg2one psrami pierwszy i
trzeci oraz drugi i czwarty i polgczone z wyjéciami sterownika, Bezse trzeciego tranzystora
wyjéciowego jest polaczona z wyjéciem detektora fazy, @ baze drugiego tranzystora wyjsciowsgo,

ktérego emiter polaczony jest ze irdédlem zasilanla, jest polgczona z kolektorem pierwszegc
tranzystora dopasowujacego oterowanego z drugiego wyjécla detektore fazy.
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Zaletg ukladu wedlug wynaslazku jest zmniejszenie wplywu wytwarzanej czgstotliwodci
na czystosé widmowa sygnalu. Wzrostowi czgstotliwoécl wytwarzanego sygnatu towarzyszy
zwigkszenie wydajnodci pradowej 2rédia, co kompensuje zmniejszenie wzmocnienia otwartej
petli fazowej automatycznej regulacji czegstotliwoéci. Stopief kompensacji uzaleiniony jest
od zakresu zmiennoéci wydajnodci prgdowej 2rédia oraz od ilodci przyjmowanych przez nie
dyskretnych wartoéci.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku stanowigcym
schemat ideowy sterowanego 2rédis pradowego.

Migdzy detektorem fazy DF i generatorem przestrajanym napigciowo GPN wigczone jest
sterowane 2rédlo pradowe, ktére ma na wyjdciu dwa tranzystory T2 i T3 polaczone bezpodrednio
kolektorami, stancwigcymi wyjécie ukladu. Migdzy detektorem fazy OF a bazg tranzystora dopaeo=-
wujecego T1 wlgczony jest dzielnik R1, R2, natomisst migdzy bazy druglego tranzystora wyjécio-
wego T3 wiaczony jest dzielnik R7, R8. Do irédla zasilanis Uz dolaczony jest poprzez dwie
réwnolegle polgczone gatgzie zawierajgce rezystor R6 lub R6 i klucz analogowy K1 lub K2, emiter
tranzystora wyjsciowego T2 oraz poprzez rezystor ograniczajecy R3, kolektor tranzystora dopa=-
sowujacego T1 polaczony bezpodrednio z bazg wspomnianego tranzystore wyjéciowego T2. Do emite-
ra drugiego tranzystora wyjéciowego T3 dolaczone sg klucze analogowe K3 i K4 polgczone w
szereg z rezystorami odpowiednio R9 i R10. Klucze analogowe, kazdy od innego tranzystora,
sprzgzone sa parami K1 z K3 { K2 z K4, przy czym ketda pare kluczy sterowans jest sygnaiem ze
sterownika ST. Wyjécie ukladu wedlug wynalazku polaczone poprzez kondensator C z generatorem
przestrajanym napigciowo GPN. Dyskretng regulacje wydajnodci predowej 2rdédia wyprowedzajacego
tadunek poza uklad, uzyskuje sig zmieniajgc skokowo wartoéé rezystancji dwéjnika RS, R6, wig-
czonego migdzy 2rédlo zesilania Uz a emiter tranzystora wyjdéciowego T2, na bazg ktérego poda-
wane jeset napigcie z detektora fazy DF poprzez tranzystor dopasowujgcy Ti, wprowadzajgc go w

stan przewodzenia, podczas gdy drugi tranzystor wyjéciowy T3 przyjmujgcy tadunek jest wéwczas
w stanie zatkania, Natomisst regulacje wydajnodci pradowej 2rédia, przyjmujecego z zewngtrz
ladunek, dokonywana jest przez zmiang wartoéci rezystancji dwéjnike R9, R10 wigczonego migdzy
mesy a emiterem spolaryzowanego wéwczae tranzystora wyjéciowego T3, podczas gdy drugi tran-
zystor wyjéciowy T2 jest zatkany, Zmiana rezystancji dwéjnikéw RS, R6 1 R9, R10 jest sterowa-
na poprzez klucze analogowe Ki, K2, K3, K4 z wyjéé S1, S2 sterowana z wy)]é¢ sterownika ST,
Klucze analogowe K1, K2 sg sterowane synchronicznie z kluczami K3, K4 z dwéch wyjéé s1, S2
sterownika ST, w wyniku czego uzyskuje sig cztery rézne wielkodci wydajnoéci pradowej.

2astrzet2enie patentowe

Sterowane #rédlo pradows na tranzystorach, znamienne t ym, 26 na wyjdciu sg
dwa tranzystory drugi 1 trzeci /T2 i T3/ poigczone bezpoérednio kolektorami, stanowigcymi
wyjdcie ukladu 1 ktére w emiterach majg po dwie réwnolegle galgzie z szersgowo polaczonymi
kluczami analogowymi pierwszym, drugim, trzecim 1 czwartyn /Ki, K2, K3, K4/ 1 rezystorami
ptgtym, széstym, dziewigtym i dziesigtym /R5, R6, R9, R10/, przy czym klucze analogowe dola~
czone do emiteréw sa kazdy od innego trenzystors, sprz@ione parami pierwszy i trzeci /Ki, K3/
i drugi i czwarty /K2, K4/ i polaczone z wyjéciami sterownike /ST/, natomiast baza trzeciego
tranzystora wyjséciowego /T3/ jest polgczona z wyjéciem detektora fazy /DF/, a baza drugiego
tranzystora wyjéciowego /T2/, ktérego emiter polaczony jest ze 2rédiem zesilania /Uz/, jest
polaczona z kolektorem pierwszego tranzystors dopasowujgcego /T1/ sterowanege z drugiego
wyjécia detektora fazy /DF/.
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